Zatacznik nr 1 do ogfoszenia
0 zambwieniu nr ZZ/577/009/D/2019

Specyfikacja — moduly i diody laserowe

Lp. Opis llo§¢ szt.

1. | Modut laserowy: dtugos¢ fali typ. 405 nm5 nm (fioletowy), fala ciggta, moc wyjsciowa 3-5 mW,

napiecie zasilajace: state, nie mniejsze niz 2 V, nie wigksze niz 6 V,

wymiary: Srednica nie mniejsza niz 5 mm, nie wigksza niz 25,5 mm, 1
dtugos¢ nie mniejsza niz 15 mm, nie wieksza niz 60 mm.

2. | Modut laserowy: dtugo$¢ fali typ. 450 nm+10 nm (niebieski), fala ciagta, moc wyj$ciowa 3-5

mW,

napiecie zasilajace: state, nie mniejsze niz 2 V, nie wigksze niz 6 V, 1

wymiary: $rednica nie mniejsza niz 5 mm, nie wigksza niz 25,5 mm,
dtugo$¢ nie mniejsza niz 15 mm, nie wigksza niz 60 mm.

3. | Modut laserowy: diugo$c¢ fali typ. 532 nm+2 nm (zielony), fala ciggta, moc wyjsciowa 3-5 mW,

napiecie zasilajace: state, nie mniejsze niz 2 V, nie wigksze niz 6 V,

wymiary: Srednica nie mniejsza niz 5 mm, nie wieksza niz 25,5 mm, 1
dtugo$¢ nie mniejsza niz 15 mm, nie wigksza niz 60 mm.

4. | Modut laserowy: dtugos¢ fali typ. 635 nm+5 nm (czerwony), fala ciagta, moc wyjsciowa 2-5

mW,

napiecie zasilajace: state, nie mniejsze niz 2 V, nie wigksze niz 6V, 3

wymiary: Srednica nie mniejsza niz 5 mm, nie wigksza niz 25,5 mm,
dtugo$¢ nie mniejsza niz 15 mm, nie wigksza niz 60 mm.

5. | Modut laserowy: dtugo$¢ fali typ. 650 nm+10 nm (czerwony), fala ciggta, moc wyjéciowa 2-5

mW,

napiecie zasilajace: state, nie mniejsze niz 2 V, nie wigksze niz 6 V 3

wymiary: Srednica nie mniejsza niz 5 mm, nie wieksza niz 25,5 mm,
dtugos¢ nie mniejsza niz 15 mm, nie wigksza niz 60 mm.

6. | Modut laserowy: dtugosc fali typ. 780 nm+10 nm (podczerwony), fala ciggta, moc wyjsciowa 2-5

mW,

napiecie zasilajace: state, nie mniejsze niz 2 V, nie wigksze niz 6 V, 1

wymiary: Srednica nie mniejsza niz 5 mm, nie wieksza niz 25,5 mm,
dtugo$¢ nie mniejsza niz 15 mm, nie wigksza niz 60 mm,

7. | Modut laserowy: dtugo$¢ fali typ. 808 nm+10 nm (podczerwony), fala ciggta, moc wyjsciowa

100-150 mW,

napiecie zasilajace: state, nie mniejsze niz 2 V, nie wigksze niz 6 V, 1

mozliwo$¢ ogniskowania

wymiary: Srednica nie mniejsza niz 5 mm, nie wieksza niz 25,5 mm,
dtugos¢ nie mniejsza niz 15 mm, nie wieksza niz 80 mm,

8. | Dioda typu VCSEL, dtugo$c fali typ. 670 nm £10 nm (czerwony), moc wyjsciowa 1 mW,
kat rozbieznosci wigzki 10-35°, 1
okienko wyj$ciowe ptaskie

9. | Dioda laserowa, dtugo$c¢ fali typ. 520 nm +10 nm (zielony),
szeroko$¢ potdwkowa 2 nmz1, 1
moc wyjsciowa 50 mW, z mozliwo$cig modulacji z czestotliwoscig 50 MHz




